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Diplomova prace vypracovana bakalaikou Silvii Valkovou se zabyva podminkami

ptipravy a ptipravou chalkogenidovych skel systému Ge-Ga-S. Pro ucely diplomové prace
bylo pfipraveno objemové sklo o slozeni (GeSe;)ys(GazS;3)o2. Z objemového vzorku byly
ptipraveny tenké vrstvy. K pfipravé tenkych vrstev tohoto skla byly vyuzity metody
termického vakuového napafovéni a pulzni laserové ablace. Pii termickém vakuovém
naparovani byly pouzity dva druhy lodi¢ek: Pt lodi¢ka s korundovou vlozkou a vicekomorova
Mo lodi¢ka. Nasledné tenké vrstvy byly charakterizovany metodou EDX mikroanalyzy,
rentgenovou difrakéni analyzou, optickou spektroskopii a spektralni elipsometrii.

Bylo zjisténo, Ze tenké vrstvy pfipravené termickym vakuovym napafovanim vykazuji
odchylky od slozeni vychoziho materidlu a nehomogenity ve sloZeni v objemu vrstvy, cozZ se
projevilo v gradaci indexu lomu. Z diivodut lepé definovanych podminek ptipravy a optickych
vlastnosti byly k dal§imu studiu (expozice, temperace, opticky indukované rozpousténi Ag)
pouzivany vrstvy pfipravené pulzni laserovou ablaci.

Tenké vrstvy ptipravené pulzni laserovou ablaci byly temperovany na 100°C po dobu 3
hodin a exponovany 1 hodinu Xe lampou (1000W) s tepelnym filtrem. Bylo zjisténo, Ze tenké
vistvy o sloZeni (GeSe»)s(Ga,S3)o» pfi podminkach dané temperace i expozice vykazuji
mirné zmeény svych optickych vlastnosti.

Tenké vrstvy, pripravené pulzni laserovou ablaci, byly déle podrobeny opticky
indukovanému rozpousténi stfibra. Pokus probihal ve tfech krocich, kdy pfi kazdém kroku
bylo na dané vzorky termickym vakuovym napatovanim deponovano 10nm Ag a nasledné
rozpusténo pomoci expozice halogenovou lampou (600W).

Bylo zjisténo, ze difuzi Ag do vrstev o slozeni (GeSes)y 3(GazS3)o2 dochazi k vyrazné
zméng¢ jejich optickych vlastnosti v zévislosti na mnozstvi dopovaného Ag.

Ziskané poznatky z této prace jsou puvodni a podle naSich znalosti ,,pritkopnické®.
Piispévkem k hledani novych vhodnych ,high-tech® materidld pro oblasti nanolitografie,
mikro-(nano-)optiky a elektrickych net€kavych jedno i vicedroviiovych nanopaméti napr.
typu CBRAM (conductive bridge RAM).

Tato diplomova prace byla prvni praci vénovanou studiu stifbrem opticky dotovanych

chalkogenidovych skel Ga-Ge-S ve forme tenkych vrstev v naSich laboratotich. Jako takova



oteviela vyzvy pro dal$i studium téchto skel, jejich vlastnosti a jejich optimalizace pro
potenciélni aplikace v optice i elektronice.

Bakalarka Silvie Valkovéa bude presentovat vysledky své prace formou posterového sdéleni na
62. sjezdu chemickych spole¢nosti 28.-30. 2010 v Pardubicich:

VALKOVA S., WAGNER T., BARTOS M., PR}KRYL J., VLCEK M., FRUMAROVA B.,
BENES L., FRUMAR M.: TENKE AMORFNI VRSTVY SYSTEMU Ge-Ga-S.

Autorka diplomové prace prokdzala vysokou miru nad$eni, entusiasmu a iniciativu pfi
ziskdvani novych poznatkll a zhodnoceni ziskanych vysledki. BohuZel se nevyvarovala pfi
vypracovani textu prace nékterych opomenuti a zjednoduseni.

Diplomovou préci a jeji zpracovani hodnotim znamkou velmi dobfte.
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